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	Кремниевые эпитаксиально планарные p-n-p и n-p-n транзисторы
	2Т9144А91, 2Т9145А91


	  Кремниевые эпитаксиально-планарные p-n-p транзисторы 2Т9144А91 и n-p-n транзисторы 2Т9145А91 в металлокерамическом корпусе для поверхностного монтажа 4601.3-1, предназначенные для работы в ключевых и линейных схемах аппаратуры специального назначения.
	Схема расположения выводов

Схема расположения выводов

Назначение

выводов

1

База

2

Эмиттер

3

Коллектор
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	Основные электрические параметры при Токр.=(25±10)ºС

Наименование параметра, единица измерения, (режим измерения)

Буквенное обозначение

параметра

Норма

не 

менее

не 

более

Статический коэффициент передачи тока (UКБ =10В, IЭ=0,01А)

h21Э

30

-

Граничное напряжение, В (Iк=30 мА, Iк=50 мА±10%, 

Iб=5 мА±20%, L=160 мГн±10%, U огр=380 В±10%, Q≥50)

UКЭО гр

300

–

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В (IК=10 мА, 

IБ=1 мА)

UКЭ нас

–

1,0

Напряжение насыщения база-эмиттер, В(IК=10 мА, IБ=1 мА)

UБЭ нас

–

1,2

Обратный ток коллектора, мкА (UКБ = 500 В)

IКБО

–

1,0

Обратный ток эмиттера, мкА (UЭБ = 5 В)

IЭБО

–

1,0

Постоянный ток базы, мА

Iб

5

–

Постоянный ток коллектора, мА

Iк

50

–

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с ОЭ, МГц ((UКЭ = 10 В, IК = 10 мА, fИЗМЕР = 10 МГц)

fгр.

20

–




